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1. DATOS BÁSICOS DEL TFG:

Título: Modelado y simulación de dispositivos optoelectrónicos QLED para sistemas en automoción

Descripción general (resumen y metodología):

RESUMEN:
La industria automotriz está experimentando algunas revoluciones tecnológicas y sociales que
están dando forma a la mayor revolución en el transporte. Estas fuerzas están dando lugar a tres
tendencias tecnológicas disruptivas: electrificación, vehículos autónomos y movilidad digital. En el
marco de estas revoluciones, se espera que la nanotecnología juegue un papel importante.

El objetivo a conseguir en este proyecto consiste en trabajar con un simulador basado en un
modelo de transporte electrónico para un sistema QLED, es decir, ánodo-ETL-QD-HTL-cátodo,
mediante la simulación de la característica I-V, la distribución de carga y el diagrama de bandas del
dispositivo QLED para correlacionar el comportamiento eléctrico del QLED diseñado y fabricado. El
simulador se basa en el Transfer Hamiltonian Approach.

METODOLOGÍA:
El alumno seguirá los siguientes pasos propuestos (tentativos)
1) Revisión bibliográfica sobre el tema propuesto
2) Comprender Transfer Hamiltonian Approach y el simulador ya desarrollado en código Matlab
3) Seleccionar dispositivos QLED específicos e identificar la heteroestructura detrás del dispositivo
4) Simular el dispositivo para obtener las curvas J-V e I-V junto con el diagrama de bandas del
sistema
5) Correlacionar los resultados con dispositivos experimentales
6) Proponer nuevas funcionalidades para ser añadidas al simulador con el objetivo de mejorar la
precisión del modelado
7) Reportar los resultados obtenidos y definir los próximos pasos

Propuesto en el marco de la Cátedra VALEO-UGR.

Tipología: Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado.

Objetivos planteados:

-Proponer parámetros físicos al simulador para mejorar la precisión del modelo QLED. 
-Simular curvas J-V, I-V y diagrama de bandas de heteroestructuras QLED específicas.
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Recomendaciones y orientaciones para el estudiante:

Conocimientos en física del estado sólido y semiconductores

Plazas: 1
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